


































专利名称(译) 薄膜晶体管，使用薄膜晶体管的液晶显示器，以及制造薄膜晶体管的方法

公开(公告)号 US20050173762A1 公开(公告)日 2005-08-11

申请号 US11/052224 申请日 2005-02-08

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NEC液晶技术有限公司.

当前申请(专利权)人(译) GOLD CHARM LIMITED

[标]发明人 OHISHI MITSUMA
KIMURA SATOSHI

发明人 OHISHI, MITSUMA
KIMURA, SATOSHI

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/133 G02F1/136 G03F7/20 H01L21/00 H01L21/027 H01L21/336 H01L21/77 
H01L21/84 H01L27/01 H01L27/12 H01L29/417 H01L29/786 H01L31/0392

CPC分类号 H01L27/1214 H01L29/78696 H01L29/78633 H01L29/41733 H01L27/1288

优先权 2004034094 2004-02-10 JP

其他公开文献 US7161212

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

位于栅电极上方用于在源电极和漏电极之间形成沟道区的半导体膜的宽
度大于源电极的宽度和位于栅电极上的漏电极的宽度。在沟道区中的两
个边缘部分上的半导体膜的宽度方向上形成不规则性。
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